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A félvezetk tulajdonsdgainak, az alaptetfélvezet eszkozok felépitésének, tkbdéséne
megismerése, a félvedeteszk6zokBl felépitett egyszér aramkorok méretezésének elsajtit
mikodésének megértéseiikleti ebsitok alkalmazastechnikgjanak elsajéatitasa.

A targy oktat6ja kb. 10%-ban eltérhet a részletasatikatol.
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Tematika:
Az analdg jelek disitésének alapfogalmai. Az ésitok frekvenciafiggése. A “p-n” atmeng
aramvezetés félvezidben, a didda. A didda kapacitasa. A bipoléris Zisaior. A tranzisztor fizika
kisjeli helyettesid képe(i). E6sitt alapkapcsolasok. Térvezéidiésranzisztorok (JFET,MOSFET
Tranzisztoros ésitd alapkapcsolasok frekvenciafiggése. Szimmetrikusepeti, aszimmetriku
kimeneti erésitok. Integralt ntiveleti ebsitok. A miveleti ebsitok alkalmazastechnikaj
Komparatorok.
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Témakor: Oraszam:

1 Félvezeik. 2
Tiszta és szennyezett félvedlet n és p tipusu kristalyszerkezet. Tobbség
kisebbségi toltéshhordozok. Aramvezetés féldmn, drift- és diffuzios aram.
p-n atmenet, kilritett réteg diffuziés potencial. ph atmenet viselkedése kii
feszlltség hatasara.

2 A félvezet dioda és alkalmazasa. 2
A félvezet) dioda. A ,p-n” atmenetek dmérsékletfiiggése és kapacitasa
munkapont, a statikus és dinamikus ellenallas fogatlektronikus aramkorokben

3 A bipolaris tranzisztor. 2
A bipolaris tranzisztor szerkezete, tulajdonsadarakterisztikai és ftikddése
Munkapont beallitas,dmérsékletfiigges.

4 Az ebsités alapfogalmai. 2
Az analdg jelek disitésének alapfogalmai. d&&itok aszimmetrikus és szimmetrik|
fesziltségei. Helyettesit képeik és frekvenciafuggésik. DC és ACssék
fesziltség disitésének egyszeBode-diagramja

5 Erdsités bipolaris tranzisztorral. 2
A jelerésités fizikai folyamata. A FE-es és FB-U és FCaplapcsolasok. Fizika
paraméteres kisfrekvencids helyettesitépek. Az efsits jellemzi kdzepes
frekvencian.

6 Tranzisztoros @isitok frekvenciafliggése. 2
Bipolaris tranzisztoros ésit6 alapkapcsolasok frekvenciafliggésének analizise-
és nagyfrekvencias helyettésképek alapjan. A csatold és hidégkomplexumok
hatdsa az ésitok frekvenciamenetére.

7 A MOS-FET. 2
A MOS-FET szerkezete, felépitése égkodése. Novekményes és kilrritéses M
FET. Karakterisztikdk. CMOS aramkaorok.

8 A J-FET. 2
A J-FET szerkezete, felépitése édikiidése. DC karakterisztikak. Munkap

bedllitds, imérsékletfiiggés. FS-U, Fbés FGt alapkapcsolasok.




9 Visszacsatolas. 2
Erésitok visszacsatolasa. A visszacsatolasok aldpfegtai (modjai), €s ezek hatés
az ebsitok paramétereire.

10 Visszacsatolt ésitok frekvenciafuiggése. 2
A visszacsatolasok hatasa ads#tk frekvenciafiiggésére. A visszacsatolisiibk
stabilitasa, frekvencia kompenzalas.

11 A differencia-efsits. 2
A differencia eésito felépitése, jellegzetességei és paraméterei sznkoee és
kdz0s vezérlés esetéh.miveleti essits.

A miveleti ebsitok felépitése, szerkezetilk, jellefrizilajdonsagaik.

Rektori sziinet

13. Alkalmazasok I. 2
Miveleti ebsitok alkalmazasa. Matematikaitiveletek megvalositdsa (6sszéges
kulonbségképg, differencidlé és integrald alapkapcsolasok). latalakitd, AG
erésitok megvalositasa. Egysfedram- és fesziltségforrasok. Aiveleti eBsitok
nemlinearis alkalmazésai, precizids egyeniranyisdpitése.

14. Komparatorok. 2
Komparatorok felépitése. Null-komparator, referamal eltolt szini, valamint
hiszterézises komparatorok (Schmitt-triggerek).l&uforma generatorok

Feélévkozi kbvetelményekfeladat, zh. dolgozat, esszé, prezentacio, stb)
A tantervben dlirt elbadasok latogatasa kotetez

A vizsgara bocsatas feltétele a félévkozi jegy meg=ese az Elektronika I. gyak. KMEEL12TNC kod(

targybol.

A potlas médja:

Az évkozi jegy kialakitasanak modszere:
Lasd azlektronika I. gyak. KMEEL12TNC kédu targynal.

A vizsga mddja: irasbeli, szébeli, teszt, stb.

Vizsga a teljes félévi anyagbdl irdsban, a hallgaebadasokon és a gyakorlatokon megismert
tananyagbdl vizsgaznak.

A vizsga idbtartama: 110 perc, tartalmi részei a kovetkez

V1, V2, ...V5 jellel 5 db alapkérdés megvalaszolasa,

E1,E2(,E3) jellel 2-3 db egy-egy nagyobb elméketnakort atfogo elméleti téma kidolgozasa,
F1,F2(,F3) jellel 2-3 db &ramkori szamitasi feladagoldasa
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Kotelezo:
Zsom Gyula: Elektronikus aramkorok LA Bp. 198KMF 1040
Molnar Ferenc — Zsom Gyula :Elektronikus aramkdiok 1. — II. kotet Bp. 1991. KKMF 1044
Ajanlott:
Molnar Ferenc : Elektronikus aramkorok I.B  Bp. MK jegyzet 49 200-1.B
Egyéb segédletek:

A targy oktatasihoz felhasznalhatéak az egyénidantamogat6 és folyamatosan kégziktatasi
anyagok is (6nall6 tanulast szolgal6 flzetek, etelikus tananyagok, videok).




